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ГИГАНТСКОЕ МАГНИТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
АННОТАЦИЯ
Гигантское магнитное сопротивление создается в результате синтеза принципиально нового материала из атомов таблицы элементов путем нанесения тонких (толщина 3- 10 атомов) слоев на подложку, которые чередуются − это магнитные и немагнитные проводящие слои.

Слои билтонов располагаются параллельно подложке. Расилшубы андистронов пограничных слоев одного сорта атомов полностью перекрывают слой второго сорта атомов, что превращает металлы в полупроводники, обладающие диэлектрической проницаемостью. Скорость магнитных и положительных электрических цугов пострино также уменьшается в п раз, что приводит к росту омического сопротивления.

Снижение сопротивления магнитной сверх решетки при наложении на нее продольного магнитного поля обусловлено действием радиальной составляющей этого поля на трансэлпосы, на которых одна половина электронов тока располагается сверху, а вторая − снизу цуга пострино. Действие магнитного поля на верхние электроны тока снижает сопротивление магнитной сверх решетки, а нижние электроны тока не оказывают влияния на сопротивление магнитной сверх решетки. 

Гигантское магнитное сопротивление возникает в результате сжатия сверх решетки металла внешним магнитным полем ферромагнетиков.

Сжатие сверх решетки металла приводит к тому, что сопротивление для внешнего тока становится равным нулю.
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Андистрон - набор рейкисов, являющихся продолжением наружных серий вистр филбайтинга.
Антиферромагнетик – это ратсвиры 2, расположенные в смежных слоях пульсэдов ядер атомов кристалла, третьи электроны которых синтезируют магнитные пострино, направленные в диаметрально противоположные стороны. В этом случае спаренные электроны ратсвира смежних слоев создают  результирующее магнитное поле, также равное нулю.
Атрисиковая голограмма - увеличенное пространственное отражение в эфире изострат векторов квантонов серий, по которым мгновенно синтезируются новые или наращиваются недостающие участки серий квантонов. 

Вектор адрат – один из последовательного ряда уплотнений векторов атрисов квантонов в сериях витр, вистр и рейкисов, количество которых равно количеству векторов квантов действия в сериях фотонов, атринов и спиновых серий атомов.

Группа электронов тока – это электроны, расположенные в любом сечении проводника, с одинаковой избыточной энергией, которая может изменяться одинаково и одновременно у всех электронов группы. Сторонняя энергия в виде электрических цугов пострино распределяется равномерно между всеми электронами группы, независимо от количества действующих цугов пострино.

Расилшуб − сменная поверхность атомов, молекул и вещества, которая синтезируется в каждый новый полупериод из квантонов эфира стандартными наружными вистрами яритисов и филбайтингов в начале каждого нового полупериода циклических колебаний атринов и выдвигаются за пределы рейкисов.

Ратсвир 2– ситуационная частица, синтезируемая из трех электронов магнитных в промежуток времени после завершения пересечения полюса наружных атринов пульсэда до завершения пересечения полюса внутренними атринами пульсэдов ядер атомов. Все остальное время электроны магнитные совершают обычные циклические колебания атринов. Ратсвир состоит из трех электронов магнитных, биртроны которых спарены и совершают циклические колебания при вращении в диаметрально противоположные стороны.
Спан - это два, четыре или восемь квадронов пульсэда, выведенные через полюс нейтрона в плоскость филбайтинга. Дивистры филбайтинга управляют колебаниями серии спана. У водорода и дейтерия спан состоит из двух квадронов, у трития и гелия три – из четырех квадронов, а у всех остальных атомов  таблицы элементов – из восьми квадронов. Спин и магнитный момент, создаваемые сериями атринов спана, взаимнокомпенсированы, т.е. равны нулю. Избыточная энергия наружных серий спана определяет температуру атома.
Пострино – частица поля, состоящая из параллельных серий в количестве атрисного нормирования, которая перемещается в эфире по методу каналового замещения со скоростью света. Из пострино создаются цуги, в которых серии объединены. Амплитуда пульсаций векторов атрисов квантонов пострино сохраняется величиной постоянной независимо от количества квантонов в цуге пострино. Электрические цуги пострино создают электрические поле, а магнитные – магнитное поле. Электромагнитное поле в природе отсутствует.
Трансэлпос – это синтезируемый ионом из избыточной энергии первый цуг положительного электрических пострино, в голове которого на сериях расположен электрон тока. Трансэлпос синтезируется в ядре атома электроном тока из серий избыточной энергии, в голове которых вистрой бивитры установлен этот же электрон тока. Вистра бивитры устанавливает силовую и энергоинформационную связь в системе и выносит серий избыточной энергии совместно с электроном тока за пределы атрина спола.

Далее трансэлпосы движутся отдельными группами последовательно друг за другом в металлах со скоростью света, а в полупроводниках −со скоростью 
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. По замкнутой электрической цепи трансэлпосы возвращаются к ионам, на которых электроны тока и цуги первых положительных электрических пострино рекомбинируют.

Филбайтинг - составная частичка протона, обладающая энергией равной половине энергии яритиса, а по форме имеет вид восьмерки, вырезанной из яритиса взаимноперпендикулярными диаметрами. Филбайтинг состоит из 900 дивистр, имеет общий полюс с протоном и его ось симметрии располагается перпендикулярно поверхности яритиса. Филбайтинг управляет спаном ядра, который располагается в его плоскости. Каждый атом синтезирует только один филбайтинг и одну филдистину, плоскости которых располагаются взаимноперпендикулярно.
Эфана Ариадны − ситуационная кольцевая эфана, синтезируемая ионом для замыкания цепи тока источника ЭДС. Непрерывные серии эфаны Ариадны начинаются у вистр флатры спола в направлении выхода трансэлпосов и оканчиваются на вистрах флатр спола при вхождении электронов тока для рекомбинации с ионами: при этом все цуги положительных пострино, контактирующих с эфаной Ариадны, и сама эфана Ариадны, аннигилируют.

Эфана Ариадны синтезируется в результате материализации атрисиковой голограммы, возникающей накануне ионизации атома источника ЭДС. В траекториях эфан Ариадны предопределено распределение по сечению проводника, ориентация электронов тока в нем, и  путь прохождения трансэлпосов через полюса ядер атомов проводника. В атрисиковую голограмму эфаны Ариадны закладываются все физико-химические свойства проводников, полупроводников и диэлектриков, которые она пронизывает.
1. МГНОВЕННАЯ СИЛОВАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ СИНТЕЗИРУЕМЫМИ ЧАСТИЦАМИ И ПОЛЕМ
Во время трансформации электрических серий витр фотонов в магнитные или при трансформации магнитных серий в электрические серии витр фотонов, с ними могут вступить в мгновенную силовую связь сторонние гравитоны, магнитные и электрические пострино. Кроме того, мгновенная силовая связь может устанавливаться между сменной поверхностью расилшубов и электрическими сериями витр фотонов, которые трансформируются из магнитных серий.

Пусть магнитные серии частиц пострино Нr (рис. 1), трансформируемые из электрических, и подошедшие к ним сторонние пострино Нn, расположены в плоскости, перпендикулярной поверхности листа, а их электрические вектора квантонов Ек перпендикулярны к плоскости серий. 

Мгновенная силовая связь между трансформируемыми сериями и сторонними пострино возникает только в том случае, если между направлениями их серий будет только одно совпадение. В противном случае, при полном совпадении направлений векторов квантонов, трансформируемые серии не вступают в силовую связь со сторонними пострино.

Поэтому, силовая связь между ними может возникнуть только в том случае, если будет иметься только одно несовпадение направлений векторов атрисов первых квантонов сблизившихся серий (рис. 1, а). Если совпадают или не совпадают направления обеих векторов атрисов квантонов, встречающихся серий свободного и трансформируемого пострино, то силовая связь между ними не возникает (рис.1, б).
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Рис. 1. Взаимное расположение серий частиц Нr и серий поля Нn, а также их векторов квантонов 
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в момент трансформации электрических серий в магнитные при (а) возникновении силовой связи и при (б) отсутствии силовой связи.
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Рис. 2. Взаимное расположение серий частиц Нr и серий поля Нn, а также их векторов квантонов 
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в момент трансформации магнитных серий в электрические при (а) возникновении силовой связи и при (б) отсутствии силовой связи.
2. ГИГАНТСКОЕ МАГНИТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Нобелевский комитет присудил премию 2007 года по физике двум ученым: Альберу Феру из Парижского университета в Орсэ (Франция) и Петеру Грюнбергу из Института исследований твердого тела Исследовательского центра Юлиха, которые одновременно открыли эффект гигантского магнитного сопротивления. Уильям Томсон, он же лорд Кельвин, обнаружил, что электрическое сопротивление ферромагнетика слегка зависит от того, приложено к нему внешнее магнитное поле или нет. Этот эффект он назвал магнитным сопротивлением.
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Рис. 3. Изменения гигантских магнитосопротивлений образцов из слоев Fe и Сr 
в зависимости от толщин этих слоев.
В 1988 году, был открыт эффект гигантского магнитного сопротивления: оказалось, что многослойная пленка из слоев железа и хрома в магнитном поле уменьшает свое сопротивление вдвое.
На подложке из арсенида галлия выращивали слои железа и перемежали их тончайшими слоями хрома. Железо – типичный ферромагнетик с температурой Кюри 1043К. Хром же – не менее типичный антиферромагнетик с температурой Неля 311К.

Если пропускать ток вдоль слоев образца (пропускать поперек неудобно – сопротивление направления очень велико), приложив к нему магнитное поле, то сопротивление сильно падает.

3. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГИГАНТСКОГО МАГНИТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Постоянное магнитное поле, генерируемое электромагнитном, имеет кроме общепринятого от N к S направления движения цугов магнитных пострино, еще массу других направлений, которые направлены под разными углами к «постоянному».
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Рис. 4. Направление движений электрических цугов пострино в межэлектродном промежутке газовой среды или вакуума, которое генерируется двумя плоскими электродами.

Если образец с чередующимися слоями Fe и Сr расположен перпендикулярно к постоянному магнитному полю, то слои ферромагнетика втягиваются, а антиферромагнетика − выталкиваются из магнитного поля, что приводит к сжатию железохромовой сверх решетки. Сжатие андистронов ядер атомов приводит к сжатию серий андистронов, что в свою очередь приводит к сжатию наружных атринов спанов. Это действие воспринимается как увеличение энергии наружных атринов спанов. 
Кроме того, под действием внешнего магнитного поля происходит ориентация электронов ратсвира в соответствии с ориентацией внешнего магнитного поля.

Известно, что процесс синтеза магнитных пострино сериями ратсвира начинается в момент времени завершения перехода полюса ядра атома наружных атринов и атринов электронов ратсвира. Сопротивление проводника или атомов хрома возникает в том случае, если эфана Ариадны запланировала захват пострино в потоке положительных электрических пострино в момент выхода электрона тока из ядра атома.

Если спаны хрома сжаты, а в этот момент ратсвир хрома разворачивается под действием стороннего магнитного поля, то создается такое условие, что атрины спана ядра атома хрома не в состоянии принять избыточную энергию и электрон тока покидает ядро атома, создавая вновь электрон тока.

Таким образом, сопротивление проводника уменьшается, так как поглощение энергии не произошло. Фактически это не гигантское магнитное сопротивление, а гигантская проводимость слоя хрома, сжатого под действием стороннего магнитного поля и в результате ориентации ратсвиров вдоль в стороннем магнитном поле (рис. 4).
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Рис. 4. Ратсвир для наглядности разделен на две не равные части.
Неотъемлемой частицей ядра атома ферромагнетика является ратсвир 2.

1. Ратсвир 2 формируется из трех электронов ядра атома, два из которых расположены параллельно, а между их биртронами установлена прямая силовая связь атроусами. Ось биртрона третьего электрона расположена в плоскости биртронов спаренных электронов перпендикулярно их общей оси, а плоскость биртрона третьего электрона развернута на 900 относительно плоскости спаренных биртронов.

2. Ратсвир представляет собой жесткую структуру, имеющую с ядром атома общий полюс, а ориентация его в пространстве может изменяться под действием внешнего магнитного поля.

3. Один атрин каждого электрона ратсвира имеет избыточную энергию, а потому все его электроны непрерывно синтезируют магнитные пострино.

4. Действие стороннего магнитного поля на ферромагнетик приводит к силовой импульсной связи стороннего цуга пострино с трансформируемым магнитным пострино третьего электрона ратсвира.

5. Смена полярности внешнего магнитного поля приводит к развороту системы трех электронов на 1800  в результате изменения направления действия сторонних магнитных пострино, и к повороту биртрона третьего электрона вокруг собственной оси на 1800. 
6. Представления об антиферромагнетизме ошибочно. Ядрам атомов ферромагнетиков запрограммирован разный режим синтеза и диссоциации ратсвиров. 
Диаметры у атомов железа и хрома одинаковые и равны по 0.3 нм каждый. В слое, равном 3 нм, располагается 10 слоев атомов, а в слое 0.9 нм – соответственно 3 слоя атомов. Когда количество атомов в слое становится равно трем, то под действием стороннего магнитного поля железа сверх решетки создают достаточную силу сжатия (рис. 6), что электроны тока, проходящие через сверх решетку, не поглощают второе пострино после трансэлпоса.
[image: image11.png]



Рис.5. Петли гистерезиса магнитной индукции железохромовой сверх решетки в зависимости от толщины прослойки хрома.

Сжатие равносильно увеличению избыточной энергии наружных атринов спанов ядер атомов хрома, что позволяет проходящему через полюса ядер атомов хрома не отдавать энергию второго поля трансэлпоса, не жертвовать свою энергию для освобождения электрона тока от силовой связи с полюсом ядра – сопротивление уменьшается.
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Рис.6. Сжатие магнитными полями между двух слоев ферромагнетика, находящихся 
во внешнем магнитном поле слоя атомов хрома.

Все процессы энергоинформационного обмена во всех ядрах атомов осуществляются через полюса в момент времени после завершения циклических колебаний наружных атринов и до момента времени завершения циклических колебаний внутренних атринов пульсэдов. При движении трансэлпосов по эфанам Ариадны уже приготовлены те полюса ядер атомов, в которых должно произойти поглощение энергии вторых пострино. 

Так как сжатие сверх решетки также происходит в этот же самый промежуток времени, то сжатие наружных атринов спанов равноценно поглощению вторых пострино. Электроны тока пересекают полюса ядер и вторые пострино, не отдавая свою энергию. Создается условие сверхпроводимости сверх решетки хрома.

Таким образом, это не гигантское магнитное сопротивление, а гигантская сверхпроводимость. 
ВЫВОДЫ
1. Гигантское магнитное сопротивление создается в результате синтеза принципиально нового материала из атомов таблицы элементов путем нанесения тонких (толщина 3- 10 атомов) слоев на подложку, которые чередуются − это магнитные и немагнитные проводящие слои.
2. Слои билтонов располагаются параллельно подложке. Расилшубы андистронов пограничных слоев одного сорта атомов полностью перекрывают слой второго сорта атомов, что превращает металлы в полупроводники, обладающие диэлектрической проницаемостью. Скорость магнитных и положительных электрических цугов пострино также уменьшается в п раз, что приводит к росту омического сопротивления.

3. Снижение сопротивления магнитной сверх решетки при наложении на нее продольного магнитного поля обусловлено действием радиальной составляющей этого поля на трансэлпосы, на которых одна половина электронов тока располагается сверху, а вторая − снизу цуга пострино. Действие магнитного поля на верхние электроны тока снижает сопротивление магнитной сверх решетки. Нижние электроны тока не оказывают влияния на сопротивление магнитной сверх решетки. 

4. Гигантское магнитное сопротивление возникает в результате сжатия сверх решетки металла внешним магнитным полем ферромагнетиков.

5. Сжатие сверх решетки хрома приводит к тому, что сопротивление для внешнего тока становится равным нулю.
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